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1.[10] Parametri tranzistora u po@vau sa slike 1 suV, =1V i B=uC W/L=1mA/NV?, dok je
A, — 0 (za tranzistorM,) i A = 005V™" (za ostale tranzistore). Poznato & j =V =  158drediti

otpornost R, tako da naponsko pdjanje poj&avata bude a, =v,/v, = 200 U analizi raspodele
jednosmernih struja i napona zanemariti uticajj@&rbg efekta.

2. a) [2] Nacrtati diferencijalni pojava sapnp tranzistorima na ulazu, sa otpornicima u kolekbarii
diferencijalnim izlazom, kao i otpornikom za zadajeastruja polarizacije diferencijalnog para.
b) [3] Izratunati faktor potiskivanja srednje vrednosti signedgpoj@ava’ iz tacke a).
c) [2] Nacrtati diferencijalni pojava sapnp tranzistorima na ulazu sa otpornicima u kolektarim
jednostrukim izlazom, kao i otpornikom za zadavastyaja polarizacije diferencijalnog para.
d) [3] Izratunati faktor potiskivanja srednje vrednosti sigredgpoj&ava iz tacke c).

3. a) [3] Nacrtati simettini pojatava® snage u klasi AB sa transformatorskom spregomlaruu izlazu,
sa dva Darlingtonova para tranzistora.
b) [3] Na istom dijagramu nacrtati radnuwka, stattku (jednosmernu) i dinagku (naizmeninu)
radnu pravu jednog od dva Darlingtonova para tsdara iz pojgavata iz ta&ke a).
c) [4] Nacrtati vremenske dijagrame napona na kmaja oba Darlingtonova para tranzistora, izlaznih
struja oba Darlingtonova para tranzistora i napoaapotroS&u za pojdava’ iz ta’ke a) sa
sinusoidalnom pobudom.

4.[10] U kolu sa slike 4 operacioni pégvet i dioda su idealni. Poznato j¥.. =V, =12V, R,=15kQ i
R, =5kQ. Odrediti i nacrtati karakteristiku prenosa=v, (v;) ako se ulazni napon menja u granicama
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Studenti koji polaZu drugi kolokvijum rade zadatke 3 i 4 u trajanju do 2 sata.
Studenti koji polaZzu kompletan ispit rade sve zadadte u trajanju do 3 sata.



